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Hoja de datos

MES0 Transmisor de presién programable

General

El transmisor de presion de esta serie es ade-
cuado para diversas aplicaciones de medicién
en las éareas de:

4 o ‘v%
+ Ingenieria de procesos ( /. | & ‘rﬁ?
+  Tecnologia de procesos | ) ;} "
* Tecnologia medioambiental %V\ EN A
+  Energias renovables (Biogas etc.) Y

Los rangos de presion disponibles (ver codigo
de pedido) van desde 10 bar hasta 40 mbar. g

Los transmisores de presion pueden suminis- I
trarse con cédula ceramica o con una célula
de medicién piezoresistiva rasante.

Estructura y funcionamiento
Célula cerdmica de medicion:

La presion actia directamente en la membrana ce- .. ..
ramica causandole distorsién. Un cambio de capa- Caracteristicas principales
cidad dependiente de la presién se mide en los . Pantalla digital

electrodos de soporte ceramico y el diafragma. y o y
. . _ * 2 contactos de conmutacion (sélo ejecucion 3L)
La electronica integrada en la caja del transmisor

de presién convierte el cambio en capacitancia en *  Alta exactitud

sefales eléctricas estandar. . Baja Histéresis

Célula de medicion piezoresistiva: «  Programable (Compensacion,span, amortigua-
La presion que esta siendo medida actda en el dia- cion, display)

frggma de_ S|I|C|_q de un ch!p semlconductp_r, cau- e Turn down 5:1

sandole distorsion. La resistencia especifica del _

material cambia en proporcion al nivel de distor- + Disefio robusto de camara

sion. « Alta resistencia a las vibraciones

La eIec’Fr,onlca |r_1tegrada en I_a caja del transmisor . Caja giratoria de 360°

de presion convierte el cambio en capacitancia en

sefiales eléctricas estandar. + Direccion de conexion a proceso (axial o radial)

elegible
Configuracion

El dispositivo se entrega tal como se define en el
cédigo de pedido. Sin embargo, para adaptar el
equipo a las condiciones 6ptimas de proceso, el
transmisor de presion puede configurarse local-
mente a través de los cables de conexién. Asi ne-
cesitara el adaptador opcional de pro-
gramacion EU13 y una PC.
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Datos técnicos
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Ceuad? _edco Célula de medicidn piezoresistiva
ceramica

General:
Exactitud

Deriva de temperatura/ Punto cero/
Rango de medicion

Rango de temperatura
compensado

Temperatura ambiente perm.

Temperatura del medio perm.
Temperatura de almacenamiento
Display

Proteccion

Conexion a presion

Material en contacto con el medio
Material de la caja

Datos eléctricos:

Tension nominal

Rango de voltaje de operacién U,
Conexion eléctrica

Sefial de salida

Carga R,

Limite de corriente

Conectores M12

Contactos de conmutacion

Libre de potencial [AC/DC]
Conmutacion PNP/NPN [DC]
Parametrizacion:

Inversion de la curva
Amortiguacion

Limites de sefial ajustables

Turn down

+ 0,2 % del rango de medicién FS (incl. Histeresis y Repetibilidad)

+0,01% FS/K
Banda de error de temperaruta sobre el rango de temperatura compensado

-10 °C hasta 70 °C

- 20 °C hasta 80 °C
- 20 °C hasta 70 °C

Sin display
Con display

-10 °C hasta 85 °C

- 40 °C hasta 90 °C

3 1/2 digitos Pantalla LC

IP65 seguiin DIN EN 60529

Ver codigo de pedido

Cromo-Niquel-Acero 1.4404, Ceramico Al,Os, Junta VITON®
Cromo-Niquel-Acero | 1.4404/1.4571

24V DC
12...30 VDC
2 hilos 3 hilos
4...20 mA 0..20 A/ 4...20 mA
R.< (Up-6V)/0,02A RL < ((Up-10V) - 50 Q) + 300 Q
26 mA aprox. 26 mA aprox.
5-polos 8-polos
No 2 relés Foto MOS
no a prueba de cortocircuito, con proteccion térmica
Umax Imax Ron
30V 200mA  <1Q
U 200mA  <1Q
aumento / descenso
0..200s
Limite de intensidad superior  3,5...22,5 mA
Limite de intensidad inferior 3,5...22,5 mA
Sefial de error 3,5..22,5mA

5:1
Con los pardmetros del inicio y fin del rango de medicién ajustables
y dentro del rango de medicién del span desplazable mas pequefio.
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Plano de dimensiones (todas las dimensiones en mm a menos que se indique lo contrario)

Conexién de proceso radial:

@72

Conexion a presion J5

360°

A

136

78

Conexién CLAMP
DN50 DIN32676
1SO 2852

110

264

Gl¥%

Conexién a presion A4
Conexién de proceso axial:

360°

148

Conexién a presion A4

(Conexiones J5 y F5 son también posibles.)

119

Brida
DN50 PN40
DIN EN1092-1

Conexién a presion F5
Esquema de Conexion:

M12 5-polos
[1zfafe]s]
88 ¢y
+ !
=) 3
+ '

M12 8-polos
[1f2]s[e]s]s]7]e]

Conmutacion PNP: PIN 4 y 5 se puentean internamente al +Uy,
Conmutacion NPN: PIN 4y 5 se puentean internamente al —Uy,
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Cddigo de pedido

Transmisor de presion programable

Tipo ME50 M| D 0|0
A A A A A A A
Rango de medicion
220 ... 20 MBDAC .. > C 7 Célula de medicién ceramica
40 .. 40 MDBAr.. > C 5
-100 ...100 MDA ...ciiiiiieiiiie e > B 4
0 5 8
0 5 9
0 4 4
0 8 3 Célula de medicion piezoresistiva
0 0 1
0 0 2
0 0 3
0 0 4
0 0 5
0 0 6
0 0o 7
0 0 8
0 0 9
-0,6 1 0
-1 3 0
-1 3 1
-1 3 2
-1 3 3
-1 3 4
-1 3 5
-1 3 6
-1 3 7
Conexién a presion
GL Yo e e > A 4
Conexion clamp-brida DN50 DIN 32676 / ISO 2852 ............... > J 5
Brida de conexién DN50 DIN EN 1092-1........cccceeviiviiieeeennnnes > F 5
Display
SN AISPIAY -+t > A
CON AISPIAY. ..ttt > B
Sefial de salida eléctrica
4 20 MA  2-NHl0S ... > B
0 ... 20 MA  B-hI0S .. > A
4. 20 MA  B-hHl0S i > P
Conmutacion
5] [l o0 1 7= o] (o 1= PRSP
2 semicondctores libre de potencial [AC/DC...(s6lo 3-hilos)........c.cccceeevieiennnne.
2 semicondctores conmutacion-PNP [DC]......... (s6lo 3-hilos)
2 semicondctores conmutacion —NPN [DC] ...... (s6lo 3-hilos)
Conexion eléctrica
(o] g1 Tox (T 1Y I P PPPPPPPPPPPPPNE > M
Voltaje de operacién
10 Y B L O TP OUPR > D
Conexién a proceso
= = USSR > A
=10 1= | PP PP PP TP OO PP PPPPRPRPPNY > R

Technische Anderungen vorbehalten « Subject to change without notice « Changements techniques sous réserve
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